GF 139

Nicht fir Neuentwicklung

Germanium - pnp - Legierungs - Diffusions - Transistor der Bauform A 4/15 — 4b nach
TGL 11 811 fiir FM-, ZF- und DF-Verstarker sowie fiir AM-, Vor- und Mischstufen.
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Masse ca. 0,6 g
Wérmewiderstand Rithia = 0,6 grd/mW
Grenzwerte; giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich
Kollektor-Basis-Spannung -Uceo = 25V
Koliektor-Emitter-Spannung -Ucerl) = 20V
Emitter-Basis-Spannung -Ueso = 0,5V
Gesamtverlustleistung Pv = 80 mW
bei #a = 25°C

Kollektorstrom -lc = 10 mA
Emitterstrom e = 11 mA
Basisstrom -le = TmA
Sperrschichttemperatur L = 75°C
Betriebstemperaturbereich —25°C bis +65°C
1) bei Re/Re = 100 mit Re = R1 - Rz

R1 4 R2

Ry

Ry Re
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Nicht fiir Neuentwicklung elecronic
Statische Kennwerte Min. Typ Max.
Kollektor-Basis-Reststrom -lceo 7,5 pA
-Ucs = 6V
Kollektor-Basis-Reststrom -lceo 100 uA
-Ucs = 25V
Emitter-Basis-Reststrom -leso 100 uA
-Ues = 0,5V
Kollektor-Basis-Stromverhéltnis hoe 40
-Uce = 6V
= 1TmA

Dynamische Kennwerte
Vierpolparameter Oite 1,4 mS

b1ie 1 mS
-Uce = 6V C11e 1,6 pF
-le = 1 mA -C12e 0,9 pF 1.5 pF 1,9 pF

= 10 MHz lyz1e] 32mS

J22e 34 uS

base 245 uS

Ca22e 3,9 pF
Leistungsverstdrkung Goe 27,5dB

-Uce = 6V
~le = 1mA
f = 10 MHz

Siehe MeBschaltung Seite 75
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Nicht fir Neuentwicklung

elecrronic elecrronic
Funktionsschaltbild zur Bestimmung der Leistungsverstarkung
S
Bei f = 10 MHz ’
“Uge = 6V 8]>
-Ie = 1 mA )
wird der Ubertragungsgewinn nach folgender Beziehung ausgewertet \
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Bestelibeispiel fiir einen Transistor Transistor GF 129
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